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摘要(译)

目的之一是提供一种可以具有高的开口率的液晶显示装置，其中液晶显
示装置所具有的像素具备使用氧化物半导体的薄膜晶体管。所述液晶显
示装置包括多个各具有薄膜晶体管及像素电极的像素。该像素与用作扫
描线的第一布线电连接。该薄膜晶体管具有在第一布线上隔着栅极绝缘
膜设置的氧化物半导体层。该氧化物半导体层以超出设置有第一布线的
区域的边缘的方式设置。像素电极和氧化物半导体层彼此重叠。
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